Aufgabe 2.1.3
Aus der Siliziumprobe von Aufgabe 2.1.2 wird ein Hallsensor hergestellt. Durch den Sensor flielt ein
Strom von 1 mA und senkrecht zum Strom wirkt ein Magnetfeld von 2000 T.
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Frage: Wie grof ist die Hallspannung Un?
Hinweis: Dabeiist S=1/A;=qovpn und F = qo E=qo vo B sowie Un =b Eqund T = Vs/m2,

Al=h-b=02 -5mm?=1mm?

vo =l /(AL-Qo-n)

F=qo-vo-B=0qo-1-B/(AL-qo-n)=1-B/(AL-n)

Ui=bFlgo=b-1-B/(AL-n- q)=I-B/(h-qo-n)

Un=1mA-2000T/(0,2mm-1,6 109 As - 10 cm3) = 62,5 V

Aus einer gemessenen Hallspannung kann riickwarts die Dichte der Elektronen n berechnet (also so

gemessen) werden.
(2000 T sind eine recht groRe magn. Induktion.)



